Tématem prace je rust hlinikovych uUtvar( — jednorozmérnych fetizk( — na povrchu Si(100). Pomoci
STM byly zméreny rlstové charakteristiky Al na Si(100) pti pokojové a vyssi teploté a rliznych
hodnotach pokryti. Vysledky jsou diskutovany v kontextu pfedchozich experimenti a je navrzen
zpUsob urceni aktivacni energie povrchové migrace. DulleZitou ¢ast prace tvofi priprava a testovani
nové nizkoteplotni UHV aparatury pro méreni pomoci STM. Jsou popsany funkce aparatury. V dosud
neznamych podminkach byl nalezen postup pripravy Cistého povrchu Si(100) a metody dosazeni
atomarniho rozliseni pfi STM experimentu. Je popsan test smérovych vyparovadel pro Al a Sn.
Depozice Al na nové aparature dosud nebyla Uspésnd. Depozice Sn probéhla spravné a byly
zobrazeny struktury Sn na Si(100) pfi nizké teploté. Ty se lisi od struktur pozorovanych pri pokojové
teploté a byla v nich objevena , kolena“ dosud pozorovana vyhradné u Al.



